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データ・シート
定電圧ダイオード

Zener Diodes

RD2.0S～RD150S
200 mWプレーナ形 2ピン小型ミニモールド 

定電圧ダイオード 

資料番号 D11444JJ6V0DS00（第 6版） 
発行年月 August 2006 NS  CP(K)  2003

本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。 
この"★"を PDF上でコピーして「検索する文字列」に指定することによって，改版箇所を容易に検索できます。 

 

 RD2.0S～RD150Sは許容損失 200 mWのプレーナ形定

電圧ダイオードです。本素子は高密度実装用に小型化した

ものです。 

 

特  徴 
○従来ミニモールド RD［ ］Mと比較して小型（実装面

積約 38%）のため高密度実装に最適です。 

○基準電圧・検出回路応用として，ツェナー電圧 2.7～12 

Vの範囲は電圧区分を導入しております。 

○2ピン・ミニモールドのため，基板設計が容易です。 

○BX・BYの電圧区分の新設により，敏速納入が容易です。 

・BX: B1または B2のいずれかの電圧区分でご納入致

します。 

・BY: B2または B3のいずれかの電圧区分でご納入致

します。 

 

用  途 

      電圧区分情報 

○基準電圧応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B1・B2・B3・BX・BY 

○波形クリッパ回路，リミッタ回路応用・・・・・・・・・B1・B2・B3・BX・BY 

○サージ吸収応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B 

 

絶対最大定格（TA = 25°C） 

項 目 略 号 定 格 単 位 備 考 

許容損失 P 200 mW 図 1参照 

サージ逆電力 PRSM 85 W t = 10 μs/ 1パルス 図 6参照 

順電流 IF 100 mA  

接合部温度 Tj 150 °C  

保存温度 Tstg −55～＋150 °C  

 

 

外形図（単位：mm） 
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RD2.0S～RD150S

電気的特性（TA = 25°C） 
 (1/4) 

 
ツェナー電圧 

 
VZ（V）注１ 

動作抵抗 
 

ZZ（Ω）
注２ 

逆 電 流 
 

IR（μA） 

ツェナー電圧 
温度係数 

γ Z（mV/℃） 

品  名 

 
 
 

規 格 MIN. MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. VR (V) TYP. IZ (mA)

RD2.0S B 1.90 2.20 5 100 5 120 0.5 −1.0 5 

RD2.2S B 2.10 2.40 5 100 5 120 0.7 −1.5 5 

RD2.4S B 2.30 2.60 5 100 5 120 1.0 −1.5 5 

B 2.50 2.90 

B1 2.50 2.75 

RD2.7S 

B2 2.65 2.90 

5 110 5 120 1.0 −1.5 5 

B 2.80 3.20 

B1 2.80 3.05 

RD3.0S 

B2 2.95 3.20 

5 120 5 50 1.0 −2.0 5 

B 3.10 3.50 

B1 3.10 3.35 

RD3.3S 

B2 3.25 3.50 

5 130 5 20 1.0 −2.0 5 

B 3.40 3.80 

B1 3.40 3.65 

RD3.6S 

B2 3.55 3.80 

5 130 5 10 1.0 −2.0 5 

B 3.70 4.10 

B1 3.70 3.97 

RD3.9S 

B2 3.87 4.10 

5 130 5 10 1.0 −2.0 5 

B 4.00 4.49 

B1 4.00 4.22 

B2 4.14 4.35 

RD4.3S 

B3 4.27 4.49 

5 130 5 10 1.0 −1.5 5 

 BX 4.00 4.35        

 BY 4.14 4.49        

B 4.40 4.92 

B1 4.40 4.63 

B2 4.53 4.77 

RD4.7S 

B3 4.67 4.92 

5 130 5 10 1.0 −1.0 5 

 BX 4.40 4.77        

 BY 4.53 4.92        

B 4.82 5.39 

B1 4.82 5.06 

B2 4.96 5.22 

RD5.1S 

B3 5.12 5.39 

5 130 5 5 1.5 0 5 

 BX 4.82 5.22        

 BY 4.96 5.39        

B 5.29 5.94 

B1 5.29 5.57 

B2 5.47 5.75 

RD5.6S 

B3 5.65 5.94 

5 80 5 5 2.5 1.0 5 

 BX 5.29 5.57        

 BY 5.47 5.94        
 
注1．ツェナー電圧（VZ）は，通電後40 msで測定します。 
 2．動作抵抗（ZZ）は，規定電流（IZ）に微小交流電流を重畳して測定します。 
 
備考 B規格はB1，B2，B3規格を総合した規格です。B規格品のご要求には，B1，B2，B3いずれかの規格品にてお応

えします。 
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RD2.0S～RD150S

(2/4) 

 
ツェナー電圧 

 
VZ（V）注１ 

動作抵抗 
 

ZZ（Ω）
注２ 

逆 電 流 
 

IR（μA） 

ツェナー電圧 
温度係数 

γ Z（mV/℃） 

品  名 

 
 
 

規 格 MIN. MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. VR (V) TYP. IZ (mA)

RD6.2S B 5.84 6.55 5 50 5 2 3.0 2.5 5 

 B1 5.84 6.14        

 B2 6.04 6.35        

 B3 6.24 6.55        

 BX 5.84 6.35        

 BY 6.04 6.55        

RD6.8S B 6.44 7.17 5 30 5 2 3.5 3.0 5 

 B1 6.44 6.76        

 B2 6.62 6.96        

 B3 6.83 7.17        

 BX 6.44 6.96        

 BY 6.62 7.17        

RD7.5S B 7.03 7.87 5 30 5 2 4.0 3.5 5 

 B1 7.03 7.39        

 B2 7.25 7.63        

 B3 7.49 7.87        

 BX 7.03 7.63        

 BY 7.25 7.87        

B 7.73 8.67 

B1 7.73 8.13 

B2 7.98 8.39 

RD8.2S 

B3 8.25 8.67 

5 30 5 2 5.0 4.0 5 

 BX 7.73 8.39        

 BY 7.98 8.67        

B 8.53 9.58 

B1 8.53 8.96 

B2 8.81 9.26 

RD9.1S 

B3 9.12 9.58 

5 30 5 2 6.0 5.0 5 

 BX 8.53 9.26        

 BY 8.81 9.58        

RD10S B 9.42 10.58 5 30 5 2 7.0 6.0 5 

 B1 9.42 9.90        

 B2 9.74 10.24        

 B3 10.08 10.58        

 BX 9.42 10.24        

 BY 9.74 10.58        

RD11S B 10.40 11.60 5 30 5 2 8.0 7.0 5 

 B1 10.40 10.92        

 B2 10.72 11.26        

 B3 11.06 11.60        

 BX 10.40 11.26        

 BY 10.72 11.60        
 
注1．ツェナー電圧（VZ）は，通電後40 msで測定します。 
 2．動作抵抗（ZZ）は，規定電流（IZ）に微小交流電流を重畳して測定します。 
 
備考 B規格はB1，B2，B3規格を総合した規格です。B規格品のご要求には，B1，B2，B3いずれかの規格品にてお応

えします。 
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RD2.0S～RD150S

(3/4) 

 
ツェナー電圧 

 
VZ（V）注１ 

動作抵抗 
 

ZZ（Ω）
注２ 

逆 電 流 
 

IR（μA） 

ツェナー電圧 
温度係数 

γ Z（mV/℃） 

品  名 

 
 
 

規 格 MIN. MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. VR (V) TYP. IZ (mA)

RD12S B 11.38 12.64 5 35 5 2 9.0 8.0 5 

 B1 11.38 11.94        

 B2 11.69 12.28        

 B3 12.04 12.64        

 BX 11.38 12.28        

 BY 11.69 12.64        

RD13S B 12.43 14.00 5 35 5 2 10 9 5 

 B1 12.43 13.07        

 B2 12.87 13.53        

 B3 13.33 14.00        

RD15S B 13.80 15.56 5 40 5 2 11 10 5 

 B1 13.80 14.50        

 B2 14.30 15.02        

 B3 14.81 15.56        

RD16S B 15.31 17.14 5 40 5 2 12 12 5 

 B1 15.31 16.07        

 B2 15.78 16.58        

 B3 16.30 17.14        

RD18S B 16.89 19.08 5 45 5 2 13 13 5 

 B1 16.89 17.75        

 B2 17.51 18.40        

 B3 18.16 19.08        

RD20S B 18.80 21.14 5 50 5 2 15 15 5 

 B1 18.80 19.76        

 B2 19.46 20.45        

 B3 20.15 21.14        

RD22S B 20.81 23.25 5 55 5 2 17 17 5 

 B1 20.81 21.84        

 B2 21.46 22.55        

 B3 22.15 23.25        

RD24S B 22.86 25.66 5 60 5 2 19 20 5 

 B1 22.86 24.03        

 B2 23.65 24.85        

 B3 24.45 25.66        

RD27S B 25.10 28.90 2 70 2 2 21 22 2 

RD30S B 28.00 32.00 2 80 2 2 23 26 2 

RD33S B 31.00 35.00 2 80 2 2 25 29 2 

RD36S B 34.00 38.00 2 90 2 2 27 32 2 

RD39S B 37.00 41.00 2 100 2 2 30 36 2 
 
注1．ツェナー電圧（VZ）は，通電後40 msで測定します。 
 2．動作抵抗（ZZ）は，規定電流（IZ）に微小交流電流を重畳して測定します。 
 
備考 B規格はB1，B2，B3規格を総合した規格です。B規格品のご要求には，B1，B2，B3いずれかの規格品にてお応

えします。 

★ 
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RD2.0S～RD150S

(4/4) 

 
ツェナー電圧 

 
VZ（V）注１ 

動作抵抗 
 

ZZ（Ω）
注２ 

逆 電 流 
 

IR（μA） 

品  名 
 
 
 規 格 MIN. MAX. IZ (mA) MAX. IZ (mA) MAX. VR (V) 

RD43S B 40.00 45.00 2 130 2 2 33 

RD47S B 44.00 49.00 2 150 2 2 36 

RD51S B 48.00 54.00 2 180 2 1 39 

RD56S B 53.00 60.00 2 180 2 1 43 

RD62S B 58.00 66.00 2 200 2 0.2 47 

RD68S B 64.00 72.00 2 250 2 0.2 52 

RD75S B 70.00 79.00 2 300 2 0.2 57 

RD82S B 77.00 87.00 2 300 2 0.2 63 

RD91S B 85.00 96.00 1 700 1 0.2 69 

RD100S B 94.00 106.00 1 700 1 0.2 76 

RD110S B 104.00 116.00 1 800 1 0.2 84 

RD120S B 114.00 126.00 1 900 1 0.2 91 

RD150S B 140.00 160.00 1 1500 1 0.2 120 
 
注1．ツェナー電圧（VZ）は，通電後40 msで測定します。 
 2．動作抵抗（ZZ）は規定電流（IZ）に微小交流電流を重畳して測定します。 
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RD2.0S～RD150S

特性曲線（TA = 25°C） 
 

図 1 P - TA 定格 
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図 2 VZ - IZ 特性例 
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RD2.0S～RD150S
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RD2.0S～RD150S

 

図 3 ZZ - IZ 特性例 
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図 4 VZ - γ Z 特性例 
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RD2.0S～RD150S

 
図 5 過渡熱インピーダンス特性 
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図 6 サージ逆電力定格 
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　本資料に記載されている内容は2006年8月現在のもので，今後，予告なく変更することがあります。量
産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。

　文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は，本資料の誤りに関し，一切
その責を負いません。

　当社は，本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権，著作権その他の知的財
産権の侵害等に関し，一切その責を負いません。当社は，本資料に基づき当社または第三者の特許権，
著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

　本資料に記載された回路，ソフトウエアおよびこれらに関する情報は，半導体製品の動作例，応用例を
説明するものです。お客様の機器の設計において，回路，ソフトウエアおよびこれらに関する情報を使
用する場合には，お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に
生じた損害に関し，当社は，一切その責を負いません。

　当社は，当社製品の品質，信頼性の向上に努めておりますが，当社製品の不具合が完全に発生しないこ
とを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命，身体および財産に対する損害
の危険を最小限度にするために，冗長設計，延焼対策設計，誤動作防止設計等安全設計を行ってください。

　当社は，当社製品の品質水準を「標準水準」，「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定
していただく「特定水準」に分類しております。また，各品質水準は，以下に示す用途に製品が使われ
ることを意図しておりますので，当社製品の品質水準をご確認ください。

　　標準水準：コンピュータ，OA機器，通信機器，計測機器，AV機器，家電，工作機械，パーソナル機
器，産業用ロボット

　　特別水準：輸送機器（自動車，電車，船舶等），交通用信号機器，防災・防犯装置，各種安全装置，
生命維持を目的として設計されていない医療機器

　　特定水準：航空機器，航空宇宙機器，海底中継機器，原子力制御システム，生命維持のための医療機
器，生命維持のための装置またはシステム等

　当社製品のデータ・シート，データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は，標準水準製
品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には，事前
に当社販売窓口までお問い合わせください。

（注）
（１）本事項において使用されている「当社」とは，NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
（２）本事項において使用されている「当社製品」とは，（１）において定義された当社の開発，製造

製品をいう。
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